
n|uob:hmllur Schalter bei Un\gc'=:éh 
temperaturen da von —55 °C bis 4125 * 

Abmessungen: Bauform B 3/25 — 3a, 
TGL 11 811 

Kollektor am Gehäuse 
Masse= 19 

Zulässige Höchstwerte bis 0jmax 

"Ucso = 100 V Is = 250 mA 
Uceo = 60V Pc = 600 mW 

Ueso = 7V bei da = 25 °C 
le = 500mA %i = 175 °C 

‚ Ua = 125 6C 

Kannwerte für 0a = 25°C -5 grd Wärmewiderstand Rın ; 250 °\:‚d 

Rın S 60 910 

Min. | Typ l Max. | Meßbedingungen ‘-rl.lhon|r 
/ Suppan 

Restströme 

Icso| 1nA | 100 nA | UcBOmax 

Durchbruchspannungen 

U(eR)cao | 100 V | Icso = 5 pA 
U(er)ceo | 60 V | Icco = 50 mA 
U(er)eso 7V | I0 = 5 pA 

Sättigungsspannung 

UcEgsat | 05V |Ic = 150 mA, I8 = 15 mA 
UBEsat 10,95 V 

Gleichstromverstärkung 

B ® 35 |Ueg = 2 V, Ic = 50 mA A 
B 28 n | B 
B 56 1440 | C 
B 112 20 | D 
B 226 [ 560 | E 

B 450 120 | F 

UÜbergangsfrequenz 

fr ‘ 60 MHz 100MHz Uce = 10 V, Ic = 10 mA, 
f = 15 MHz 



| Min. l Typ  Mox. | Meßbedingungen versöckungt- 
l . greppen 

Ausgangskapazität 

C2% 10pF |12pF | 20 pF |u:‚-wv‚„—.o‚1-mn: 

Eingangskapazitöt 
C115 |2pF |38pF |S0pF |Ues=5V,ic=0, f = 2 MHz | 

Bosisbahnwiderstand 

. Ucg = 10 V, Ic = 2 mA, Re (hrte) %50 | [D N | 

V-Parameter 

gn : 3,8 mS Uce = 6 V, Ic = 2 mA, 
bır ı | 177 DF | f = 5 MHz 
[ | i°" mS 
bez 2 pF | 

h-Parameter 

K ] 1,25 ka Uce = 6 V, Ic = 2 mA, 
hıze 4,1: 104 f = 1 kHz 
hazıo | | 100 

hı — | _ m78 | 
Rauschfaktor 

F 4,5 dB Ucg=6V,Ic=0,2mA , f=1kHz 
RG = 500 0, 41 = 1 kHz 

Rückwirkungszeitkonstante 

Ihıze | 130 300 ps | 550 ps | Uce = 10 V, Ic = 10 mA, S * ] b 
Schaltzeiten 

fr 0,55 ps ‘ m = 1 
f J‘.S s lm*-! siehe Meßschaltung 

—— 

Bestellbeifpiel für einen Transistor Transistor SF 128 E 
der Stromverstärkungsgruppe E



Scholtung für die Schaltzeitmessung: 

B Oszileskap DG 210 
JL e 1 Eingengsimpulse: 4 *1us 
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1& T 230 
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